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1, INTRODUCERE

1.1, Zemnalul cu band3 latervald unicd .

Semnalul  cu  bandid laterald unicd - BLY rezultd prin;
translatarea ssmnalulul purititor de iﬁfﬁrmagl {canal telsfonic
sau de date) din banda de joas3 frecventd in banda de  Tnaltid

frecventa ce wmeazd a fi radiati In spajiu.

Iiin Dunct de vedere 21 modulatiei, ssmnalul  BLU s
poate considera un caz aparts al  semnalualul modulat 1
amplitudine HA. DacE un semnal de joasd frecventd moduleazid i
amplitudine o purtitoare de radio—frecvnnté razulti un spectru cu
dou%  benzi  laterale 3. banda laterall infericard FLI i bazanda
laterala supericara BLE ca in figura 1.
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Speotrul semnalululd Purtatoarea de radiofrecvernta
modulztor Semnalul MA
Fig. 1
Informatia transmisd este  identicd in ambele benzi
laterale, relatiz d= ffPWVFTté in BLI fiind inverszatd fatd de
semnalul modulator,
Semnalul ou BLU rezulild prin suprimarea  uneia din
benzile laterale si a purtatoarsi, Entrﬁaga energie radiats In
spafiu fiind purtitoare de  informatis. Oe  aic rerultis

i 1
principaleles  avantaje cit 51 dome nlile de utilizares ale acestiul
tip de comunicatlii. : ~

Comparind, de exemplu, din punct de vedere al randamen-—
tului energetic, modul de  lucru MA cu dubli banda laterald  si
purtitcare cu modul de lucra cu BLY,  In conditiile uneid receptll
echivalents (cu acelasi raport semnal/zgomot) rezultd [747

- puterea purtitocarei faia de puterea la virf de
“modulatie (FEF) mai mare cu 3dB

~ puterea medis de iesive mal mare cu 4,8 di

— amplitudin=a de= virf a t i ati
final mai mare cu ¥ dBi

Rezultate foarte interesante s& «obtin daci 5
analizeazd bilantul ensrgetic al unei leaituri radln realizati i
trel moduri dlfe;;te de lucru @ MA, BLU sau MF, uatilizind aceeasi
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puters a purtdtoarei si grad de modulatie de 100% pentru MA
MF, diar 49n  cazul BLYU, putersa la virf de modulatie egali
purtdtocarea din celelalte doud cazuri. ’

In figura 2 se prezinta raportul semnal/zgomot (S/7)
issires demodulatorului, 1In func tiz de semnalul de intvars,
toate oele 3 moduri de lucru.
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SZemnal de intrars

Fig. 2
e wobservi ca pentry semnale de intrarvre cars dep%;es:
pragul  de demodulare MRE (poct.  A), sistemul MF este superiocr oo
10,3 dB celui MA si ocu 7,3 dBE celui BLU. Insia pentru semnale de

intrare mici rapovitul 572 1a i=give se Tﬁréutétegte rapid. Astfel

la rapoarte 5/2 mai mici de & dE, (pot. B) sistemul MF  devine

infericr sistemului BLU, iar la rapoarts sub = dL tpot. ) &l

25te inferior ambelor 51stpmw

Rezulta ca In condi itii la limita, modul de lucru  BLU
=

est singurul acceptabil. [es  esxemplu, Tn cazul anul semmal
reoeptional care asigura la ie ; rea demcdulatoralul BLU an raport
/2 de 5 dBE, un sistem MA ar putea asigura numai 2 d&, iar un
sistem MF ar deveni inputilizabil, raportul 3/7 realizat fiind
negativ.,

Din acests considerente se deduce ca domeniul principal
de utilizare al echipamentelor cu BLU 2ste acela al aparaturii de
comunicatii  care trebuie s3 lucreze cu un consum o1t mal mic  de
energie si & vealizeze legaturi in conditii de propagars situate
aproaps de  limita posibilitatilor de demedulars  a  semnalului
recepilonat. Acesta este cazul échipampntﬁlor portabile §i miokiile
de comunicagii vadic Tn unde scurte [FR].

1.2, Eondi;iile ce s2 impun anplificatoralul de putere
pentvu emizétoarele de E.L.U.

Comunicatiile mobile si fixe, la distanies mari dsp pagind
linia orizomtului, s2 fac astazi fis In US falosind unda

i

indirecta reflectatd de straturile supericare ale icnaosferei, fie

in microundes folosind satwlltl artificiali ai‘Famintulul ca reles

intermediare. In cazul Pchlpam»nthlur portabile de comunicatii la

distantes mari, utilizarea salelitilor este extrvem de costisitoars
comunicatiile s fiind realizate In cea mai mare parte, In UZ,

Alte moduri de comunicatii la mare distanta cum ar 11

cele, troposferice sau cele prin reflaxii pe perdele de metsoriti,

au un domeniu foarte restrins de utilizars.

Domeniul US acopsrd banda de frecven ’5 de la 1.5 MHz la
20 MHz, echipamentels de comunicatii asigurind putsvi de emisie de
max. 20W 1In cazul echipam_ﬂt_lur partabile, max. 1 EW in cazual
echipamentelor mobile si de ordinul kilowatilor Tn cazul  echipa-
mantelor fixel(nu s2 includ echipamentele fine de radicdifuziuns)
L&, [éTl.



aztazi cu BLU.
Amplificatoarsels de putere seniry emiyéioarele acestor
schipaments trebu 2 indeplineascad o seris ge o conditil
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{aproapa 5 octave) fara utlll area circuitelor de scord.  Acsasta
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a
peniru & parmite schimbarea foarte rapids a frecventei de lucru,
to
¥

cerin@é oligatorie mpentru toate statiile madarne, modul de lucru
o osalt de frecventa impunindu~se taot mai mult . O consecinta
e

imediata este n cesitatea adaptarii 1n toatd banda de luoru  a

dispocitivulul semiconductor utilizat., Pentre cbtinprea acestul
deziderat este necesara puner2a la un punct a unel metodolaogii de
detarminars a parametrilor dispozitivulul  semiceonductor (la
ruteri mari) 31 de proiectars a uncr circuits adaptare de
banda larga, bazate pe paramsirii determinzii antecior.

: } Paragt»r15¢1511: Esﬁﬁlldlw ale semnalulul
ELU soperd An radiofrecs vEni: | o laraime
da canalului mlduknfwr. Domepiul  de
freoven fi e eficient utilizat, dar numal oy
conditia ca  semnalzsle parazite  gensrate  de itator 33 nu
peridrbe  spectrul util de RF [82]. Acsste ze FaFrAaZile  se
datoresc neliniarititilor caracteristicii =mit3 i3l ose pot
grupa Tn doud  categorii i distorsiund o g se  pot
inlatura prin filtrare, fiind situste = frecvenia
capalului wtilizat si distorsiuni de inte 4 BIM - care
cad pesis bpnnalul util s; nu s2 ot il ici un omijlac. O
cerin;é extrem ds ihpartanté a3 amplificat ge putsrs peEntr
‘zmitateavele cu BLU esie diminuarea pe cit 1 2 OIN. H:easia
se face prin asigurarea unel caracterisztil sficient o liniave
a amplif 1Lataru141 de putsre.

Fraogreszle itehnologics realizate In ultimal timp In
dosmiiiul  dispozitivelar semiconductcare de puters {suie de  wati
si frecvenis de talere vidicate {peste Z200MHz) fac posibila
Fealizarea amplificatoarelor de puters pentru smit3tosre de UZ,
complet  tranzistorizate pina la putsri de urjlﬁuL rilowatilaor,
Fentru  acestie amplificatoares irebuis slaborate circuite adecvate
de alimentars si cuplare cu sarcina, tinindu-se seama si de clasa
de fu1'+1'ra'¢ aleas3 pentru dispozitivul semiconuctar.





